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Slovni hodnoceni:

Cilem bakalafské prace bylo vyuZit viastnosti nizkonapétové 180nm technologie k nalezeni, popsani
a srovnani riznych typl nap&tovych referenci v pracovni oblasti pod bandgapovym napé&tim. Jako
etalon byla vzata bandgap reference typu Brokaw, ktera je velmi rozSifena v modernich integrovanych
obvodech, oviem narazi na své limity zejména v rozsahu napajeciho napéti. Alternativni topologie se
mély zam&fit pravé na napétovy rozsah, kde Brokaw z principu nemizZe pracovat.

Prvni éast prace se vénuje teoretickému rozboru tématu napétovych referenci — definici, principu,
viastnosti. Nasleduje rozbor jednotlivych typl stavebnich soucastek se zaméfenim piimo na konkretni
technologii onc18. V této &asti ocefiuji pfehlednost zpracovani od obecnych popisii pies piehled
vlastnosti aZ ke konkrétnim tdajim praktického vyuZiti.

Druha &ast prace rozebira problematiku jednotlivych topologii se zajimavym ¢lenénim kapitol od
teoretického rozboru, pies prakticky navrh podle pocate¢nich pfedpokiadi aZz po optimalizaci
parametril stavebnich souéastek jednotlivych struktur. Timto zplisobem se projekt stava vybormym
ucelenym privodcem, jak postupovat pii navrhu funkénich analogovych blokd v mikroelektronice.

Zavér patii zhodnoceni jednotlivych struktur vramci v8ech zadanych kritérii vetné statistického
procesniho rozptylu, ktery Ize otekavat v dané technologii. K dosazenym vysledkim mam jedinou
pripominku. Vzhledem k relativné zajimavym vlastnostem reference €.3 s depleti¢nim tranzistorem a
rezervé v napéfovém prostoru této struktury by bylo zajimavé rozvést myslenku predstabilizace
napajejiciho napéti ke zlepseni hodnot PSRR.

U této prace velmi oceuji Siroky rozsah vyuziti. Od pfesného a srozumiteiného popisu problematiky
pro &tenafe, kiefi se s timto tématem setkavaji poprvé, pies praktickou ukazku samotného postupu
navrhu téchto topologii pro ¢tendfe znalé, az po uceleny souhrn vysledkd, které navrhari v této
technologii pfimo vyuZiji v praxi.

Cil bakalafské prace byl bezezbytku spinén. Student pracoval samostatné, systematicky a aktivné.
Jelikoz ma poznamka u reference ¢€.3 byla spiSe doporu¢enim nez vytkou, navrhuji hodnoceni A/ 98.

7
& i

7
A
Iflg. Pdvel Londak
Vedﬁuci pakalafské prace
7

/




